TP 3 4
Fonctions écrétage a diodes (distanciel )

Thémes : Ecrétage simple et double a diode classique.
Ecrétage simple a diode Zener.

Télécharger a partir de moodle le répertoire TL3-4. IL contient :
* e fichier du texte de TL3-4,
» le fichier « feuille de mesures au format word a déposer sur moodle a la fin de la
séance »
» les trois projets Proteus a utiliser pour réaliser les montages et les simuler.

LIRE LA DOCUMENTATION TL3-4 RAPPELS DE COURS sur les modeéles

équivalent diode et zener

I- Ecrétage simple & diode

1.1) Principe de I'étude
On veut limiter & 3V la tension positive d'une sinusoide d’amplitude 6V. R=1 kQ.

Pour cela on réalise le montage de la figure 3, correspondant a un écréteur simple a diode.
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Figure 1. Ecréteur simple 4 diode

I.2 Travail a réaliser

Diode bloguée : Dessinez le schéma électrique équivalent. Que vaut la tension Vs ?

Diode passante :
- Dessinez le schéma électrique équivalent. Que vaut la tension Vs ?

- Quelle valeur faut-il donner a E1 pour que Vs=3V quand la diode conduit ?

- Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour Ve variant de +6V a -6V.
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Simulation : Ouvrir le projet proteus « TL3_4_ecrétage_simple »

1. Réaliser le montage de la figure 1. Rajouter l'oscilloscope virtuel dans « virtual instruments mode »
pour visualiser les signaux Ve(t) et vs(t) .

Remarque : Pour rajouter des composants d la page de saisie de schéma électrique, suivre la
démarche de I'exemple ci-dessous.

Ajout d'un composant dans un projet. Aprés avoir cliqué sur « P », suivre les étapes a partir de I'étape
notée (2°/), tel qu'indiqué sur l'image ci-dessous.
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1°/ taper «1N4148» dans cette case

2°/ choisir 1IN4148 (9 toujours vérifier que le
composant possede un modéle de simulation (model)

K Prendre composants T X
\Mom dés: Vioir résultats on/ x;u
[1n4138] | | evice / Bibliothéque Description SPICE Model [1N4143]
Comparer tous les mots? [] | TN4148 DIODESING Si - 75.0V, 0.3004, 4.00ns in DO33 package
Seuls composants moddiisés? [ ] 1M4148 DIODE Small Signal Switching Diode. Reverse Voltage 7
L " ' TN4148W DIODESING Si-75.0v 0.300A 4.00ns Switching Diode
(BT TN4148WS DIODESING Si-75.0v 0.300A 4.00ns Switching Diode
(Toutes catégories) TN4148WS-7 DIOIPCT7351 DIODE SWITCH 75V 200MW 50D-323
Diodes TN4148WS-7_1  DIOIPCT351 DIODE SWITCH 75V 200MW 50D-323
TNA148WT DIODESING Si- 0.0V 0.123A 4.00ns Switching Diode
Sous-catégorie: Apercu dircuit
(Toutes sous-catégories)
Switching
Fabricant:
(Tous les fabricants)
Diodes Inc.
< * | \poss -
:}:Sa maCSYS Trouver plus de résultats & 'Component Search Engine’, appuyez pour voir | oK I Annuler

Figure_2

2. Noubliez pas d'ajouter la'GROUND' dans le circuit, et de la relier a tous les éléments a laquelle elle
doit I'etre.
Lancer la simulation et régler les paramétres du VSM générator: () =1 G i(n )ou = .

3. On visualisera V(1) sur la voie A et Vy(t) sur la voie B l'oscilloscope. Régler les parametres de
l'oscilloscope pour observer environ 3 périodes du signal tel que représenté en figure 3 ci-dessous.
Remarque : commencer par superposer les positions des « zero ou masse » des deux voies (A et
B) de l'oscilloscope.

& P REGLER LES SELECTEURS (AC/DC/GND/OFF) DE CHAQUE VOIE

Aet B SURDC.
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® TL 3-4 Ecreteur_diode simple - Proteus 8 Professional - Saisie de schéma
Fichier Editer Affichage Outils Projet Graphes Débogage Bibliothéques Gabarit Systéme Aide
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Figure_3

5. Utilisez les curseurs afin d'identifier les phases de conduction de la diode. Expliquer pourquoi.

Dans la phase écrétage quel est I'état de la diode ?

mmm==)>  DEMANDER VALIDATION 1 VIA TEAMS
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IT Ecrétage double a diodes

I1.1) Principe de I'étude
L'écrétage se fait sur la tension du cdté positif et négatif. On veut réaliser un écrétage qui limite la tension
de sortie a 5,6v du cdté positif et d -0,6V du cdté négatif. Le montage figure 4 réalise la fonction.

Rapple : Ve variant de +6V a -6V.

Figure 4. Ecrétage double a diode

I1.2 Travail a réaliser
Simulation :Ouvrir le projet proteus « TL3_4 ecrétage_double »

1. Réaliser le montage de la figure 4 .
Remarque ; Tous les composants nécessaires , sont déja dans la rubrique « composant »

2. Rajouter l'oscilloscope virtuel dans « virtual instruments mode » pour visualiser les signaux Ve(t) et
vs(t) .
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mmmsd> DEMANDER VALIDATION 2 VIA TEAMS

Compte rendu (sur feuille de mesure )
On souhaite répondre au cahier des charges ci-dessus afin de déterminer les valeurs & donner a E1 et E2. Pour cela :
Dessinez le schéma électrique équivalent du montage lorsque D1 et D2 sont bloquées. Que vaut la tension Vs ?

Quelle tension doit atteindre Ve pour que D1 devienne passante ? Donnez alors I'équation de V.

Quelle tension doit atteindre Ve pour que D2 devienne passante ? Donnez alors I'équation de V.

= =4 = =

Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour Ve variant de +10V a -10V.

ITI- Ecrétage 3 diode Zener

I11.1) Principe de I'étude

On veut limiter la tension Vs entre-0.6Vet +3,3V en réalisant le circuit de la figure 5.

1kQ I =-ld
R >
|/
T@ 7/N\ | V= -V
Dz

Figure 5. Ecréteur simple 4 diode Zener
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IT1.2 Travail a réaliser

Simulation : Ouvrir le projet proteus « TL3_4_ecrétage_zener »

1. Réaliser le montage de la figure 5 .

Remarque ; Tous les composants nécessaires, sont déja dans la rubrique « composant »
2. Rajouter l'oscilloscope virtuel dans « virtual instruments mode » pour visualiser les signaux Ve(t) et

vs(t).
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mmms)>  DEMANDER VALIDATION 3 VIA TEAMS

Compte rendu (sur feuille de mesure )

- Dz bloguée : Dessinez le schéma électrique équivalent. Que vaut la tension Vs ?

- Dz conduit en diode classique
- Dessinez le schéma électrique équivalent. Que vaut la tension Vs ?

- Dz conduit en diode Zener
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- Dessinez le schéma électrique équivalent. Que vaut la tension Vs ?
- Quelle valeur de tension Zener choisir pour limiter la tension Vs entre-0.6Vet +3,3V ?
- Déterminez les différentes plages de fonctionnement du montage pour Ve variant de +8V a -8V.
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